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R/G/B/W/A feta it th o 1o 5 Fy AT LLIE I i i3 B R B fL i 5.5~350mA.

LI s X B HLILE (mA) L s X B HLILE (mA)
0 8'd0 0 32 8'd32 177.77
1 8'd1 5.55 33 8'd33 183.33
2 8'd2 11.11 34 8'd34 188.88
3 8'd3 16.66 35 8'd35 194.44
4 8'd4 22.22 36 8'd36 200
5 8'd5 27.77 37 8'd37 205.55
6 8'd6 33.33 38 8'd38 211.11
7 8'd7 38.88 39 8'd39 216.66
8 8'd8 44.44 40 8'd40 222.22
9 8'd9 50 41 8'd41 227.77
10 8'd10 55.55 42 8'd42 233.33
11 8'd11 61.11 43 8'd43 238.88
12 8'd12 66.66 44 8'd44 244.44
13 8'd13 72.22 45 8'd45 250
14 8'd14 77.77 46 8'd46 255.55
15 8'd15 83.33 47 8'd47 261.11
16 8'd16 88.88 48 8'd48 266.66
17 8'd17 94.44 49 8'd49 272.22
18 8'd18 100 50 8'd50 277.77
19 8'd19 105.55 51 8'd51 283.33
20 8'd20 111.11 52 8'd52 288.88
21 8'd21 116.66 53 8'd53 294.44
22 8'd22 122.22 54 8'd54 300
23 8'd23 127.77 55 8'd55 305.55
24 8'd24 133.33 56 8'd56 311.11
25 8'd25 138.88 57 8'd57 316.66
26 8'd26 144.44 58 8'd58 322.22
27 8'd27 150 59 8'd59 327.77
28 8'd28 155.55 60 8'd60 333.33
29 8'd29 161.11 61 8'd61 338.88
30 8'd30 166.66 62 8'd62 344.44
31 8'd31 172.22 63 8'd63 350
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Symkol IDIﬂenslnns In Milllmeters Symbol Dimenslons In Millimeters
Min Max Min Mo
# 4,70 510 C 135 1.75
B 3.70 4,10 o 0.35 0.49
L 5.80 6,20 R 0.30 0e0
E 1.27BSC P 0* 7
K 0,02 010 b 0.40 1.25
Al 31 35 Bi 2.2 2.6
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